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Siemens Diode BA885 Datasheet
Silizium-PIN-Diode BA 885
Vorlaufige Daten S0T23

& Stromgesteuerter HF-Widerstand

& Nutzbarer Frequenzbereich:
1 MHz...2 GHz

e Besonders geeignet als Polarisations- beschalfer -

schalter in TV-SAT-Tunern

¢ Kunststoff-Miniaturgehause

fur Oberflachenmaontage [SMD)

Typ BA 885

micht

e

Best.-Nr. Schittgut: Q&62702-AT742

Gurt: QB2702-AB08

Stempel PA

Grenzdaten

Sperrspannung
DurchlaBstrom
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Warmewlderstand
Sperrschicht-Umgebung

Va 50

I 50

T 100

Tug —65..+ 150
s | =450

" Bel Montage auf AL;Cy-Keramiksubstrat 16,7 mm x 15 mm = 0.7 mm.
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Siemens Diode BA885 Datasheet
BA 885
Kenndaten (T, = 257C)
min | typ max
DurchlaBspannung Ve — = 1.1 v
Iy = 50 mA
Sperrstrom I - — 50 nA
Ve =30V
Diodenkapazitat Cy
Vi =10V, f= 1MHz 03 — pF
av, 100 MHz 023 |05 pF

FluBwiderstand, f = 100 MHz ry
I =15mA = 22 40 Q

10 mA . 5 7 0
Sperrleitwert e - 70 — us
Ve =0, f= 100 MHz

Dicdenkapazitét C; = f(V5)
= 1MHz/100 MHz
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FluBwiderstand ry = f(J:)

f= 100 MHz
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